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(57)  약

본  전원 공   비하여, 쇄   비 지 않   상단에 도 전원 전압  공 하

여 전압 강하  지할  는   다 드 시 치에 한 것 , 시 역에   

 ;   도   캡 층; 상  캡 층 상에 비  전원 공  ; 상

 비 시 역에 도  상   하단에 비 , 상  전원 공   연결 어 상   

에 전원 전압  공 하는 쇄  ;  상  캡 층 상에 , 상  전원 공   또

는 상  쇄   전원 전압  상   상단  공 하는 전원 공   포함한다.

  도 - 도2a
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청

청 항 1 

시 역에    ;

  도   캡 층;

상  캡 층 상에 비  전원 공  ;

상   비 시 역에 도  상   하단에 비 , 상  전원 공   연결 어 상

 에 전원 전압  공 하는 쇄  ; 

상  캡 층  상에 , 상  전원 공   또는 상  쇄   전원 전압  상  

 상단  공 하는 전원 공   포함하는 것  특징  하는   다 드 시 치.

청 항 2 

제 1 항에 어 ,

상   상단에  상   에 동 전원  가하는 것  특징  하는   다 드 시

치.

청 항 3 

제 1 항에 어 ,

상  캡 층   물질 또는 비  물질  거나,  물질과 비  물질  적층  조

 것  특징  하는   다 드 시 치.

청 항 4 

제 3 항에 어 ,

상  캡 층  상   물질   경우, 상  캡 층 상에 절연 물질  한 후, 상

절연 물질 상에 상  전원 공    것  특징  하는   다 드 시 치.

청 항 5 

제 3 항에 어 ,

상  캡 층  상  비  물질   경우, 상  전원 공   상  캡 층 상에 

  것  특징  하는   다 드 시 치.

청 항 6 

제 3 항에 어 ,

상  캡 층  상   물질과 상  비  물질  적층  조   경우, 상  전원 공  

 상  캡 층  상   물질  닝하여  것  특징  하는   다 드 시

치.

청 항 7 

제 1 항에 어 ,

상  전원 공    측  상  전원 공   제 1 접 에 연결 ,

상  전원 공   타 측  상   상에  제 2 접 에 연결  것  특징  하는   다
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드 시 치.

청 항 8 

제 7 항에 어 ,

상  전원 공   타 측과 상  제 2 접 는 필   래  통해 접  것  특징  하는  

 다 드 시 치.

청 항 9 

제 1 항에 어 ,

상  전원 공    측  상  쇄   제 3 접 에 연결 ,

상  전원 공   타 측  상   상에  제 2 접 에 연결  것  특징  하는   다

드 시 치.

청 항 10 

시 역에    ;

  도   캡 층;

상  캡 층 상에 비  전원 공  ;

상   비 시 역에 도  상   하단에 비 , 상  전원 공   연결 어 상

 에 전원 전압  공 하는 쇄  ; 

상  캡 층 상에 , 상  전원 공   상  쇄  과 연결 어, 상  전원 전압

 상   상단  공 하는 전원 공   포함하는 것  특징  하는   다 드 시 

치.

 

   야

본    다 드 시 치에 한 것 , 전원 전압 강하  지할  는   다 드[0001]

시 치에 한 것 다.

 경  

다양한 정보   하는 상 시 치는 정보 통신 시  핵심 ,  얇고  가볍고 가[0002]

가능하 도 고 능  향  전하고 다. 공간 , 편리   릴  는 플 시블 플

가  평  시 치   층  량  제어하는   다 드 시 치가 근래에 각

고 다.

  다 드 시 치는  상에 복  개  브 픽  정 어, 브 픽 마다 막 트랜지[0003]

(Thin Film Transistor; TFT)가  , 각 막 트랜지  접       도

  캡 층  포함한다.   제 1 전극, 제 2 전극  제 1 전극과 제 2 전극 사 에

 층  포함한다. 제 1 전극  제 2 전극에 전계  가하여 층 내에 전  정공  주   전달

시  층에   룬 전  정공  여 상태  저상태  어지  한다.

상  같    다 드 시 치는  전원 공   동 전압  공 다. 전원 공[0004]

가 쇄  에 연결 , 쇄   통해 전원 전압  각 브 픽 에 공 다.

도 1a  도 1b는 적    다 드 시 치  평 도 다.[0005]

도 1a  같 , 쇄  (11)  (10)   측 에만 비 , 적 , (10)  하단에 비[0006]

다. 그런 ,   다 드 시 치  할  전원 공  (미도시)  전원 전압(VDD)  

가 는 쇄  (11)과 리 격  브 픽 에는 쇄  (11)과 접한 브 픽 보다 감
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전원 전압(VDD)  공 다.

, 각 브 픽 에 동 한 전원 전압(VDD)  공 지 않는 전원 전압 강하가 생하여,   다 드[0007]

시 치  도 균 도가 저하 , 시 질  저하 다. 또한, 고 해상도   다 드 시 치

역시  폭  좁아  저항  커져 전원 전압 강하가 생한다.

상  같  문제  지하  해, 도 1b  같 , 쇄  (11)  (10)  상단에도 비   다.[0008]

그러나,  경우, 쇄  (11)  개 가 늘어나므 , 제조 비  가하 , 시 치  젤  폭

가한다. 

 내

해결하 는 과제

본  상  같  문제점  해결하  한 것 ,  상단 지 연  전원 공   비하여,[0009]

전원 전압 강하  지할  는   다 드 시 치  제공하는 , 그 적  다.

과제  해결 단

상  같  적  달 하  한 본    다 드 시 치는 시 역에   [0010]

 ;   도   캡 층; 상  캡 층 상에 비  전원 공  ; 상

  비 시 역에 도  상   하단에 비 , 상  전원 공   연결 어 상  

 에 전원 전압  공 하는 쇄  ;  상  캡 층 상에 , 상  전원 공  

 또는 상  쇄   전원 전압  상   상단  공 하는 전원 공   포함한다.

상   상단에  상   에 동 전원  가한다.[0011]

상  캡 층   물질 또는 비  물질  거나,  물질과 비  물질  적층  조[0012]

다.

상  캡 층  상   물질   경우, 상  캡 층 상에 절연 물질  한 후, 상[0013]

절연 물질 상에 상  전원 공   다.

상  캡 층  상  비  물질   경우, 상  전원 공   상  캡 층 상에 [0014]

 다.

상  캡 층  상   물질과 상  비  물질  적층  조   경우, 상  전원 공  [0015]

 상  캡 층  상   물질  닝하여 다.

상  전원 공    측  상  전원 공   제 1 접 에 연결 , 상  전원 공   타 측[0016]

 상   상에  제 2 접 에 연결 다.

상  전원 공   타 측과 상  제 2 접 는 필   래  통해 접 다.[0017]

상  전원 공    측  상  쇄   제 3 접 에 연결 , 상  전원 공   타 측[0018]

 상   상에  제 2 접 에 연결 다.

시 역에    ;   도   캡 층; 상  캡 층[0019]

상에 비  전원 공  ; 상   비 시 역에 도  상   하단에 비 , 상  전원

공   연결 어 상   에 전원 전압  공 하는 쇄  ;  상  캡 층 상에

, 상  전원 공   상  쇄  과 연결 어, 상  전원 전압  상   상단  공

하는 전원 공   포함한다.

 과

상  같  본    다 드 시 치는 쇄   비 지 않   상단과 연결[0020]

전원  공   비하여,  쇄    비 지  않   상단에 도  전원  전압  공 다.

라 , 전원 전압    양 측에  가 므 , 하나  쇄   비하여도 전압 강하

지할  다. 에 라, 시 치  질  개 다.
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도  간단한 

도 1a  도 1b는 적    다 드 시 치  평 도 다.[0021]

도 2a는 본  제 1 실시    다 드 시 치  평 도 다.

도 2b는 도 2a  Ⅰ-Ⅰ'  단 도 다.

도 2c는 도 2a  전원 공   캡 층  격  조  나타낸 단 도 다. 

도 3a  도 3b는 본  전원 공   다  태  나타낸 평 도 다.

도 4a는 본  제 2 실시    다 드 시 치  평 도 다.

도 4b는 도 4a  Ⅰ-Ⅰ'  단 도 다.

도 4c는 도 4a  Ⅱ-Ⅱ'  단 도 다.

도 5는 본  제 3 실시    다 드 시 치  평 도 다.

 실시하  한 체적  내

하, 첨  도  참조하여 본    다 드 시 치  상  하  다 과 같다.[0022]

도 2a는 본  제 1 실시    다 드 시 치  평 도 다. 그리고, 도 2b는 도 2a  Ⅰ-[0023]

Ⅰ'  단 도 , 도 2c는 도 2a  전원 공   캡 층  격  조  나타낸 단 도 다. 도

3a  도 3b는 본  전원 공   다  태  나타낸 평 도 다.

도 2a  같 , 본  제 1 실시    다 드 시 치는 (100) 상에   [0024]

 도   캡 층(130) 상에 전원 공  (160)  연결  적어도 하나 상  전원 공  

(140)  다.

체적 , (100)  시 역에   , (100)  비 시 역에는  과[0025]

게 트 에 접 어  신  캔 신  가하는 다  동 집적 (120a)가 비 다. 동

집적 (120a)는 쇄  (110)  공 는 제어 신 에 답하여   동시킨다. 

적 ,  프  캐리어 키지(Tape  Carrier  Package;  TCP)(120b)  통해   과  쇄  

(110)  연결 다. 

쇄  (110)  전원 공  (160)  연결 어, 전원 공  (160)  제어 신  전원 전압[0026]

전달 는다. 그리고, 제 1 드 (미도시)  통해 제어 신  전원 전압   에 가한다. 전원 공

(160)는   도   캡 층(130) 상에 비 다. 도시하지는 않았 나, 전원 공

 (160)는 타  컨트 러(T/C)  전원  비하여, 제어 신  전원 전압  쇄  (110)

전달한다.

그런 , 상 한  같 , 적    다 드 시 치는 쇄    하단에만 비[0027]

한다. 라 ,   다 드 시 치  할  쇄  과 리 어진  상단  브

픽 에는 쇄  과 접한  하단  브 픽 보다 감  전원 전압  공 다. , 적  

  다 드 시 치는 각 브 픽 에 동 한 전원 전압  공 지 않는 전원 전압 강하가 생하여,

  다 드 시 치  도 균 도가 저하 , 시 질  저하 다.

또한, 상  같  문제  지하  해, 쇄    상단  하단에 비할 도 나,  경[0028]

우, 쇄   개 가 늘어난다. 에 라, 제조 비  가하 , 시 치  께가 꺼워지 , 

시 치  젤  폭  가한다. 

라 , 본    다 드 시 치는 쇄  (110)  지 않  (100)  상단에[0029]

도 전원 전압   에 가하  해, 캡 층(130) 상에 전원 공  (160)  연결  전원

공  (140)  한다.

체적 , 도 2b  같 , 캡 층(130) 상 에는  물질  전원 공  (140)  닝 다. 전[0030]

원 공  (140)  전원 공  (160)  연결 어 전원 공  (160)  전원 전압  공  는다. 

, 전원 공  (160)는 전원 공  (140)과 는 역에 제 1 접 (160a)  비하여, 제 1 접
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(160a)  통해 전원 공  (160)  전원 공  (140)   측  연결 다.

전원 공  (140)  타 측  (100) 상에  제 2 접 (100a)  연결 어, 전원 공  (160)[0031]

 전달  전원 전압   에 전달 다.  , 제 2 접 (100a)  전원 공  (140)  타 측

필   래 (Film On Glass; FOG) 등과 같  연결 (150)  통해 접 다. 도시하지는 않았 나, 제 2 접

(100a)는   제 2 드  접 다.

, 본    다 드 시 치  제 1 드 는 쇄  (110)  비  (100)  하단[0032]

에 , 제 2 드 는 쇄  (110)  비 지 않  (100)  상단에 다. 라 , 제

1, 제 2 드  통해 전원 전압    양 측에  가 다.

특 , 도 에 는 전원 공  (160)가 캡 층(130)과 착 도  어, 전원 공  (160)가[0033]

캡 층(130)과 맞닿아, 전원 공  (140)  제 1 접 (160a)  직접 접 는 것  도시하 다.

그러나, 도 2c  같 , 전원 공  (160)가 캡 층(130)과 정 간격 격 도   도 [0034]

,  경우, 캡 층(130)  제 1 접 (160a)  전원 공  (140)  는 역에 연결 

(200a)   다. 그리고, 캡 층(130)과 전원 공  (160) 사  간격  지하  해 캡

층(130)과 전원 공  (160) 사 에 간격 지 (200b)가    다.

도 에 는  개  전원 공  (140)  도시하 나, 전원 공  (140)  도 3a  도 3b  같  [0035]

  , 전원 공  (140)  개    에 한정 지 않는다.

특 , 캡 층(130)   물질 또는 비  물질  거나,  물질과 비  물질  적층[0036]

조    다.  들어, 캡 층(130)   물질   경우, 전원 공  (140)과

캡 층(130) 사 에는 절연 물질  비 다. 그리고, 캡 층(130)  비  물질  

경우, 전원 공  (140)  캡 층(130) 상에  다. 또한, 캡 층(130)   물

질과 비  물질  적층  조  경우에는 캡 층(130)   물질  닝하여 전원 공  

(140)  할  다.  경우, 캡 층(130)과 전원 공  (140)  체  다.

도 4a는 본  제 2 실시    다 드 시 치  평 도 다. 도 4b는 도 4a  Ⅰ-Ⅰ'  단[0037]

도 , 도 4c는 도 4a  Ⅱ-Ⅱ'  단 도 다.

도 4a  같 , 본  제 2 실시    다 드 시 치  전원 공  (140)  (100) 하[0038]

단에 비  쇄  (110)과 접 다. , 전원 공  (140)   측  쇄  (110)과 접

, 전원 공  (140)  타 측  쇄  (110)  비 지 않  (100)  상단에  제 2

드  연결 다.

체적 , 도 4b  같 , 쇄  (110)  전원 공  (140)과 는 역에 제 3 접 (110a)[0039]

 비하여, 제 3 접 (110a)  통해 쇄  (110)과 전원 공  (140)   측  연결 다. 그리

고, 도 4c  같 , 전원 공  (140)  타 측  (100) 상에  제 2 접 (100a)  연결 어, 전원

공  (160)  전달  전원 전압   에 전달 다. 제 2 접 (100a)  전원 공  (140)

 타 측  필   래 (Film On Glass; FOG) 등과 같  연결 (150)  통해 접 다.

도 5는 본  제 3 실시    다 드 시 치  평 도 다.[0040]

도 5  같 , 본  제 3 실시    다 드 시 치  전원 공  (140)  쇄  [0041]

(110)  전원 공  (160)  접 다. , 쇄  (110)  지 않  (100)  상단에 공

는 전원 전압  쇄  (110)과 전원 공  (160)  통해 공 다.  , 전원 공  (14

0)과 쇄  (110), 전원 공  (160)  (100)  타 측  접 는  제 1, 제 2 실시 

 동 하다.

, 본    다 드 시 치는 쇄  (100) 또는 전원 공  (160)  연결 거나,[0042]

쇄  (100)  전원 공  (160)에 연결  전원 공  (140)  포함하여 루어진다. 라 ,

  하단에 는 쇄  (100)  통해 전원 전압  가 고, 상단에 는 전원 공  (14

0)  통해 전원 전압  가 므 , 전원 전압    양 측에  가 다. 라 , 하나  쇄 

(110)  가  비하지 않고도 전압 강하  지할  , 시 치  질  개 다. 또한, 필

 래  같  연결  통해 전원 공  (140)과 (100)  제 2 접 (100a)  연결시키므 , 택
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 없  하게 접 시킬  다.

특 , 전원 공  (140)  상 한  같  캡 층(130) 상에 거나,   다 드 [0043]

시 치   감싸는  커 에   다. 전원 공  (140)   커 에  경우, 전원 공

(140)    다 드 시 치  감싸는  커  내 에 다.

한편, 상에  한 본  상 한 실시   첨  도 에 한정 는 것  아니고, 본  적[0044]

사상  어나지 않는  내에  여러 가지 치 , 변   변경  가능하다는 것  본  하는 

야에  통상  지식  가진 에게 어 할 것 다.

 

100:  100a: 제 2 접[0045]

110: 쇄   110a: 제 3 접

120a: 동 집적  120b: 프 캐리어 키지

130: 캡 층 140: 전원 공  

150: 연결  160: 전원 공  

160a: 제 1 접  200a: 연결 

200b: 간격 지

도

도 1a

도 1b
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도 2a

도 2b

도 2c
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도 3a

도 3b
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도 4a

도 4b

도 4c
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도 5
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专利名称(译) 标题：OLED显示器件

公开(公告)号 KR1020150071374A 公开(公告)日 2015-06-26

申请号 KR1020130158335 申请日 2013-12-18

[标]申请(专利权)人(译) 乐金显示有限公司

申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

当前申请(专利权)人(译) LG显示器有限公司

[标]发明人 LIM MYUNG GI
임명기
PARK EUN HA
박은하

发明人 임명기
박은하

IPC分类号 H01L27/32

CPC分类号 H01L27/3276 H01L51/524

代理人(译) PARK，YOUNG BOK

外部链接 Espacenet

摘要(译)

有机发光二极管显示装置技术领域本发明涉及一种有机发光二极管显示
装置，其具有电源布线，并且即使在没有印刷电路板的基板顶部也能够
通过提供电源电压来防止电压降，基板;形成封装层以覆盖有机发光单元;
封装层上设置电源;一种印刷电路板，设置在基板的下端，对应于基板的
非显示区域，并连接到电源，以向有机发光单元提供电源电压;并且电源
布线形成在封装层上，并将电源或印刷电路板的电源电压提供给基板的
顶部。

https://share-analytics.zhihuiya.com/view/8fed68db-d0f2-42e9-9a1e-a44c603b170e
https://worldwide.espacenet.com/patent/search/family/053517674/publication/KR20150071374A?q=KR20150071374A

